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二、说明、目录、图表目录

       QLED是&ldquo;Quantum Dot light Emitting Diode&rdquo;的简写，中文译名是量子点发光二

极管，亦可称量子屏显示技术，这是一项介于液晶和OLED之间的新型技术，原理是通过蓝

色lED光源照射量子点来激发红光及绿光。QLED量子屏能够带来更低的成本、更长的寿命、

更高的亮度并实现更低的功耗，生产成本仅为OLED显示屏的一半，十分利于市场推广。经过

多年苦心研发之后，LG Display和Samsung Display正式宣布QLED量子屏已经具备量产的条件

，吹响正式商业化的号角。  

      目前全球照明系统用电量约占总用电量的19%。如果能将耗能的灯具全部改成高效率的节

能灯具例如白光LED之类的，则全球总用电量将节省10%。可以肯定，量子点将大量注入市场

，带来更低成本、更长寿命和更亮照明。而QLED显示屏的发光效率比液晶和OLED还高，而

且制造成本更低，其成本比液晶和OLED面板的制造成本低一半以上。因此，QLED或将成为

屏幕技术的新宠，市场发展空间巨大。

      2014 年量子点市场规模约为 9.6 亿美元，2015 年则达到 12.5 亿美元，预计到 2020 全球的市

场规模将达到 47.3 亿美元，年复合增长率高达 30.4%.

 全球量子点市场规模预测

 

      智研数据研究中心发布的《2017-2022年中国量子点发光二极管（QLED）市场前景研究与

战略咨询报告》共十章。首先介绍了量子点发光二极管（QLED）相关概念及发展环境，接着

分析了中国量子点发光二极管（QLED）规模及消费需求，然后对中国量子点发光二极管

（QLED）市场运行态势进行了重点分析，最后分析了中国量子点发光二极管（QLED）面临

的机遇及发展前景。您若想对中国量子点发光二极管（QLED）有个系统的了解或者想投资该

行业，本报告将是您不可或缺的重要工具。

      本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数

据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市

场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据

主要来自于各类市场监测数据库。
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光特性的一种新型 LED 制备技术。而 QLCD 则是基于量子点的 背光源技术，其本质是通过量

子点技术对 LCD 进行改良。目前市场上的量子点主 要以 QLCD 为主，QLED 的商业化空间潜

力巨大根据 IDTechEx Research 前瞻 性预测，到 2026 年 QLED 的市场规模可以达到 112 亿美元

，显示领域的市场规 模为 96 亿美元，占比约 85%。

 QLED显示市场规模
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